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e Sirena inalambrica
Ricochet Odyssey X-W

DESCRIPCION:

Ricochet Odyssey X-W Sirena inaldmbrica. 6 mdédulos de placa posterior
electronica. Sirena piezoeléctrica de 105dB (A). Grado 2

ESPECIFICACIONES:

Ricochet Odyssey X-W Sirena inaldmbrica. 6 mddulos de placa posterior electronica. Sirena
piezoeléctrica de 105dB (A). Grado 2
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